Ubung Grundlagen der Schaltungstechnik
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+ Potential Up an der Verbindung der Sourceanschliusse von T; und T, 300002 -/ A
« Kontrolle, ob T; im Pinch-off-Bereich bleibt. Fys = \/T
D

* Innenwiderstand der Konstantstromquelle mit T,

* Diskussion R;q, Rgy, Rgs

» Differenzverstarkung vy, Gleichtaktverstarkung v, und Gleichtaktunterdriickung G

* Moglicher Bereich der Gleichtakteingangsspannung, so dass die Transistoren im Pinch-off-Bereich bleiben

» Eingangsdifferenzspannung fir vollstandige Umsteuerung, d. h. ein Transistor bernimmt den gesamten Strom I,
der andere hat 1,=0.

« Kilirrfaktor bei Ansteuerung mit u,p = tl.p - sinwt Mit tl,p, = 1,4V
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